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Рис. 4. Зависимости максимальных значений плотности  
полного тока на оси, нормированных на длительность  

импульса и максимум тока пучка,   (а), bI  (б) пучка 

Рис. 5. Зависимость максимальных 
значений плотности полного тока  

на оси от давления газа 

Если в качестве параметра используется давление, то в случае критерия минимальности jG  

экстремум будет существовать  12,7 Паp  , и он будет оптимальным (рис. 5).  

На рис. 6 видно, что одновременное использование двух полученных выше оптимальных 
параметров (давления газа и длительности импульса пучка) не обеспечивает выполнение кри-
терия минимума плотности полного тока, в то время как из рис. 7 следует возможность выпол-
нения критерия нормированной плотности ионов. 

В работе рассмотрены широкие диапазоны параметров с целью более полного анализа ма-
тематической модели. Вследствие недостатка точек оптимума отсутствует возможность  искать  
экстремум  сразу  по двум параметрам. Установлено, что оптимальный  минимум 
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Рис. 6. Зависимости между параметрами, при которых достигаются оптимальные значения 

 критерия минимума плотности полного тока:  

а –  p  ;  б –  bp I  
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Рис. 7. Зависимости между параметрами, при которых достигаются оптимальные значения  

критерия максимума нормированной плотности ионов: 

а –  p ; б –  bI  

плотности полного тока имеет место при давлении p = 12,7 Па, а оптимальный максимум нор-

мированной плотности ионов достигается при длительности импульса пучка    мкс. 

Авторы выражают благодарность Герхарду Дикте (Fachhochschule Aachen University of 
Applied Sciences) за помощь в написании данной работы. 
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